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ao oblgem Absendedaturri 



Internationales Aktenzeiohen 
PCTOE 0303776 ! 



Internationales Anmeldedatum (TagMonaWahr) 
13/11.2003 



Prtorttitsdatum (To&MonaUJahr) 
19.11.2002 



Internationale Patentklasslfikatlon (IPK) Oder natlonale Klaselflkation und IPK 
H01L51XX) 



Anmelder 

SIEMENS AKTIENPESELLSCHAFT et el. 



1 . Dieser Beecheld 1st der erste schrtftilche Beecheld der mlt der InternationaJen voriauf igen PrOfung beauftragtjen 
Behdrde. 

2. Dleser BesoheW enthait Angaben zu folganden Punkten: 

Grundlago des Bescheide 
Pridritat 

Keine Eratellung elnes Gutaohtena Ober Neuhelt, erfinderisohe Tatigkeit und gewerbliche Anwandbarkelt 
Mangelnde Elnheitllchkait der Erfindung 

Begrundete F«atstellung nach Regel 66-2 a)U) hinsichtlich der Neuheit, dar ertlndartschen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklflrungan zur StOtzung diaaer Festeteliung 

Be^timrnte angefQhrte Unteriagen 

Baatlmmte Mangel der Internationalen Anmeldung 

Beatlmmte Bemerkungen zur internatlonalen Anmeldung 

3. Der Anmelder Wird aufgefordert, zu dieeem Bescheld Stellung zu nehmen. 

Wann? Slefce oben genannte Frist Der Anmelder kann vor Ablaul dleser Frist bei der BehSrde eine i 
Ver(angerurig beantragen, eidhe Regel 66J2 d). 

Wie? Duron Elnrefchung elner schriftiichen Steilungnahme und gegebenenfaUs von Andemngen 
nach Ragel 68.3. Zu Form und Sprache der Anderungen, slehe Regeln 66.8 und 66.5. 

HlnsiemllcWeioer iusatzlichen Mogltehkelt zur Eirvelchung von Anderungen, siehe R °0 e, u e ®itUi^H«.:« 
Hlnslchtilch der Verpfltehtung des Prufere, Anderungen undfcder Gegenvoretellungen zu berueksfchtlgen. 

H^t^lch^ner fblmioaen Eroteiung mlt dem PrOfer. slehe Regel 68.8. 

Wird kelne Steliungnanma eingereteht. so wlrd der Internationale voriaufige PrufungsberiCM auf der Gnjndlage dieses qescheldee 
erstellt 

4. Der Tag, an dem der Internationale voriauf Jge PrQfungsbertcht 
gemaVB Regel &9.2 apateetena ereteltt sain muB. iat der 1 9.03.2005 
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L Gmndlaga des Bjescheids 

1 , Hinsichtllch dar Bestandteila der internationalen Anmeldung (Ersatzblitter, dia dew Anmeldeamt auf mine 
Aufforderung nam Artlkel 14 hln vorgelegt wurden, geften im Rahman dieses Besoheids als *ui*priinglich 
elng&reichty: , 



Bescftreibung, Seiten 

1-7 in dar ureprunglich eingereichten Fassung 

AnsprQche, Nr. 

1-8 in dar ursprQnglioh eingereichtan Fassung 

2. Hinsichtllch dar Sprache: Alia vorstehend genannten Bestandteila atandan dar Behftrde in der Sprache, In dar 
die internationals. Anmeldung eingerelcht worden ist zur Verfugung oderwunden in dieser eingarelchtj sofern 
untar diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Dia Bestandteila atandan dar Beh6rda In dar Sprache: zur Verfflgung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingerelcht; dabei handelt es aich urn 

□ die Sprache bar Obersetzung, die for die Zwecke der internationalen Recherche eingerelcht worden Ist 
(nach Regal 23.1(b)). 

□ die Verflffentiichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache Her Obersetzung, die fQr die Zwecke der internationalen vorlfiufigen Prufung eingerelcht 
worden ist (nach Regel 55.2 undtoder 56.3). 

3. Hinsichtlich der in der intemationalan Anmeldung offenbarten Nucleotid- undAider AminosSureaequenz iat die 
Internationale voriaufige Prufung auf der Qrundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das! 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftHcher Form enthalten iat 

□ zusammen rhit der Internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingerelcht worden ist. 

□ bel der Behtyde naohtr&glich in schriftlicher Fomi elngereicht worden ist. 

□ bei der Beh&rde nachtraglich in computerlesbarer Form elngereicht worden ist 

□ Die ErWarunjg, daB das nachtraglich eingerelchte schrlftliche Sequenzprotokoll nicht Ober den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeltpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erkiarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationan dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entspreohen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Ancierungen aind folgende Unterlagen fortgeffallen: 

□ Beschreiburig, Seiten: 

□ AnsprQche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt 

5. □ Dieser Besctieid ist ohne BerOcksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da die?e aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behfirde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprOnglich 
eingereichtan Fassung hinausgehen (Regal 70.2(c)). 

6. Etwaige zusStzliche Bemarkungen: 
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V. BegrOndete Festetellung naoh Regal 66-2(a)(ll) hlnslchtllch der Neuheit, der erfinderlschon Tfttlgtelt und 
dar gewerblioheri Anwendbarkeit; Unterlagen und ErkJarungen zur StOtzung dleser Festetellung 

1. Festetellung 

Neuheit (N) Anspruche 1,3:Nain 

Erfinderisohe Titigkeft (IS) Anspruche 2,4-8: Neln 

Gewerblicha Anwendbaifcelt (IA) AnsprQcha 1 -8: Ja 



2. Unterlagen und ErW&njngen: 
alahe Beiblatt 
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Zu PunktV 

Es wird auf diejfolgenden Dokumente verwiesen: 
D1 = IEDM, Band 97, Seiten 331-336 (1997) 
D2 = Synthetic! Metals, Band 122, Seiten 449-454 (2001). 

Dae Dokumentj D1 beschreibt ein elektronisches organisches Bauelement (siehe Figur 
2) mlt zumindest zwei aneinander angrenzenden Funktionsschichten, wobei die erste 
Funktionsschicht aus dem glelchen organischen Material wle die zweite angrenzende 
Funktionsschicht gefertlgt 1st, sich aber in ihrer Leitfahigkert von dleser unterscheidet. 

i 

Somit enthalt dieses bekannte Bauelement alle die Im Anspruch 1 beanspruchten 
Merkmale. Ansjpruch 1 erfuilt deshalb nicht die Erfordemisse des Artikels 33.1 PCT, 

weil der Gegenstand des Anspruchs nicht neu ist im Sinne von Artikel 33.2 PCT. 

■>•••--. 

i •« 
Die erste und zweite Funktionsschicht werden nach D1 in einem einzigen 
Prozessschritt erzeugt, wobei ein Teil der ursprunglichen Schicht durch partielie 
Umsetzung in eine andere Modifikation des Materials gewandelt wird (siehe Figur 1 und 
den dazugehdriigen Text). Das im D1 benutzte Herstellungsverfahren ist identisch mit 
dem Verfahren! des unabhangigen Anspruchs 3, und somit ist auch dessen 
Qegsnstand nicht neu (Artikel 33.2 PCT). 

Die in D1 offenbarten Funktionsschichten sind eine isolierende und eine leitende 
Schicht, die stch nur in ihrem Redoxpotential unterschetden. Das Bauelement des 
Anspruchs 2 unterscheidet sich von dieser bekannten Struktur nur insowelt, da!3 statt 
elner isolierenden Funktionsschicht eine halbleitende Schicht benutzt wird. Es ist aber 
bekannt, daft durch eine Behandiung halbleitender Schichten leitende Schichten 
erzeugt werderi konnen, wobei die halbleitende und leitende Schicht sich nur in ihrem 
Redoxpotentia unterscheiden (siehe D2, zweite Absatz). Der Fachmann wurde die 
Lehre nach D1 andem, urn eine halbleitende und eine leitende Funktionschlcht 
herzustellen, ohne erfinderisches Zutun den Urristanden entsprechend, urn ein 
gewunschtes E auelement herzustellen. Der Gegenstand des Anspruchs 2 beruht nicht 
auf einer erflnqerischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 33.3 PCT. 



Nach D1 werden Elektroden und isolierende Funktionsschicht in einem Prozessschritt 
und In einer Schicht erzeugt. Die Wahl eine halbleitende Funktionsschicht statt der 
bekannten isolierenden Schicht zu benutzen, hangt von der erwunschten Struktur ab- 
und der Fachrr ann wQrde ohne welteres das in D1 benutzte Polymer durch das In D2 
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offenbarte Material ersetzen, wenn halbleitenden Bereiche statt isolierender Bereiche 
erwQnscht wiren. Der Qegenstand des Anspruchs 4 kann daher nicht als er finderisch 
angeeehen warden. 

Nach D2 wird sine halbleitende Schicht durch Behandlung mft elnem Redoxmittel in 
eine leitfahlge Schicht umgewandelt. Nach 01 wird eine Schicht durch partielle 
Abdeokung und Behandlung dar nicht abgedockten Bereiche mit einem Redoxmittel 
gezielt eine isoiierende Struktur eingebracht. Anspruch 5 der Anmeldung ist eine 
einfache Kombination der Lehre dieser zwei Dokumente um Bereiche einer 
halbleitenden Schicht leitfahig zu machen. Der Anspruch 5 kann den Qegenstand der 
vorherigen VerfahrensansprQche nicht erfinderisch machen. 

Bel den Merkm&len der AnsprOche 6 und 7 handelt es sich nur um einige von mehrerten 
naheliegenden : Mdglichkeiten, aus denen der Fachmann ohne erfinderisches Zutun den 
Umstanden entsprechend auswahlen wurde. Diese AnsprOche erfullen nicht die 
Erfordemisse des Artlkels 33.2 PCT. 

Alle Merkmale des Anspruchs 8 sind aus D2 bekannt, auBer dass in diesem Dokument 
die Oxidation njcht nur in Teilen der Funktionsschicht stattfindet Da es aber aus 01 
bekannt ist nur jTeile einer Funktionsschicht zu behandeln, kann dieser Unterschled 
nicht als erfinderisch angesehen warden (Artlkel 33.3 PCT). 
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